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Abstract (en)
[origin: US4739220A] To increase the high-voltage resistance of a metal halide high-pressure discharge lamp, the external leads (6, 6', 6") are
spaced wider apart than previously at their exit point from a pinch seal (3, 23', 23"). To facilitate manufacture, and to permit the widened spacing
of the electrodes, the lamp portion (3) which will form the pinch seal is pre-heated in a first step and deformed into elongated oval cross section,
leaving enough space to introduce a subassembly formed of the electrode connecting leads (6), internal electrodes (7) and molybdenum sealing
foils (9); the sealing foils (9) may then already be located with a spacing which is increased with respect to spacing usually customary in the prior
art. The external connecting leads (6) are secured to the sealing foils (9) so that attachment points extend at right angle to the sealing foils; the
attachment leads can be angled within the press seal (FIG. 1e) or the angled portions of the connecting leads (6') can extend through lateral slits
formed in the press seal outside of the lamp, to be then angled off (FIG. 2b) or to extend laterally (FIG. 2c) from the pinch or press seal (3', 23, 23").

Abstract (de)
Zur Erhdhung der Hochspannungsfestigkeit einer Metallhalogenidhochdruckentladungslampe weisen die aus der Quetschung der Lampe (5)
herausgefiihrten duBeren Stromzuflihrungen (6) einen gegenliber den in der Quetschung (3') eingebetteten Dichtungsfolien (9) vergréBerten
Abstand auf. Hierfur wird der Bereich der zukiinftigen Quetschung (3') in einem ersten Arbeitsgang zu einer langlichrunden Querschnittsform
vorgequetscht, wodurch die Dichtungsfolien (9) bereits in einem gegeniber einer herkdémmlichen Quetschung vergréBerten Abstand angeordnet
werden kdénnen. Zusétzlich sind die &uBeren Stromzufiihrungen (6) an den Dichtungsfolien (9) in einem rechten Winkel angeschweift. In einer
ersten Ausflihrungsform sind die duBBeren Stromzufiihrungen (6) aus der dem Entladungsgefal3 (4') abgewandten Stirnflache (10) der Quetschung
(3") herausgefihrt, wobei diese innerhalb der Quetschung (3') abgewinkelt sind. In einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel sind die &uBBeren
Stromzufiihrungen an den schmalen Seitenflachen der Quetschung angeordnet.

IPC 1-7
HO1J 9/32; HO1J 61/36

IPC 8 full level
HO01J 9/32 (2006.01); HO1J 61/36 (2006.01)

CPC (source: EP US)
HO01J 9/326 (2013.01 - EP US); H01J 61/368 (2013.01 - EP US)

Cited by
GB2232812A; EP0591777A3; US5528101A

Designated contracting state (EPC)
DEFRGBIT

DOCDB simple family (publication)
EP 0219860 A2 19870429; EP 0219860 A3 19890503; EP 0219860 B1 19920617; DE 3537878 A1 19870430; DE 3685714 D1 19920723;
JP H0656736 B2 19940727; JP S62100930 A 19870511; US 4739220 A 19880419

DOCDB simple family (application)
EP 86114647 A 19861022; DE 3537878 A 19851024; DE 3685714 T 19861022; JP 25094986 A 19861023; US 91571486 A 19861006


https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP0219860A2?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP86114647&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=H01J0009320000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=H01J0061360000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=H01J0009320000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=H01J0061360000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=H01J9/326
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=H01J61/368

